
HXKJ HXS957

NPN SILICON RF TRANSISTO

描述

HXS957 是深圳市华璇电子有限公司生产的超高频低噪声晶体管，采用平面 NPN 硅外延双极型工艺。

具有高功率增益、低噪声系数、大动态范围和理想的电流特性，采用 SOT-323 贴片式塑封，主要应用

于 VHF、UHF 和 CATV 高频宽带低噪声放大器.

主要特性

高增益:︱S21e︱2 典型值为 12dB @ VCE=6V，IC=30mA，f=1GHz
低噪声: NF典型值为 1.5dB @ VCE=6V，IC=5mA，f=1GHz
增益带宽乘积: fT典型值为 8GHz @ VCE=6V，IC=30mA，f=1GHz

订购信息
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产品号 标准包装

HXS957 3K/盘
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